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4.10 แสดงแบบจําลองการเรียงตัวของอะตอมของในทิศ [1120 ] และ [ 0001 ]  78 
4.11 แสดงทิศการโตของโครงสรางนาโนซิงคออกไซด 
        ที่เจือดวยอะลูมิเนียมเมือ่พิจารณาจากภาพ SEM     79 
4.12 แสดงกราฟ EDS สเปกตรัมของโครงสรางนาโนซิงคออกไซด 
        ที่เจือดวยอะลูมิเนียมดานหนาแผนรองรับ      80 
4.13 แสดงกราฟ EDS สเปกตรัมของโครงสรางนาโนซิงคออกไซด 
        ที่เจือดวยอะลูมิเนียมดานหลังแผนรองรับ      80 
4.14 กราฟความสัมพันธระหวางกระแสและความตางศกัย     82 
4.15 แสดงผลการวัดคาสภาพตานทานที่อุณหภูมิตาง ๆ  
        ของโครงสรางนาโนซิงคออกไซดที่เจือดวยอะลูมิเนยีม     83 
4.16 แสดงความสัมพันธระหวางคาสภาพนําไฟฟาและอณุหภูม ิ    84 
4.17 แสดง Linear Fit ที่อุณหภูมิสูงเพื่อหาคาพลังงานกระตุน (Activation energy)   84 
4.18 แสดงการวัดฮอลลในกรณีที่ 1       85 
4.19 แสดงการวัดฮอลลในกรณีที่ 2       86 
4.20 แสดงการวัดฮอลลในกรณีที่ 3        86 
4.21 แสดงการวัดฮอลลในกรณีที่ 4       87 
4.22 แสดงคาความหนาแนนของพาหะและคาฮอลลโมบิลิตี้ที่อุณหภมูิตาง ๆ   88 
4.23 แสดง รามาน สเปกตรมั ของสาร ZnO powder และ ZnO:Al    90 
ข1 แสดงแบบจําลองคลื่นอิเล็กตรอนที่ยิงผานเกรตติงแลวเกิดการแสรกสอดที่ฉาก  108 
ข2 แสดงตัวอยางการกําหนดเวกเตอร R1, R2, R3 และ R4     109 
ข3 แสดงระนาบที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนดฟิแฟรกชนั     111 
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